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Mitsubishi Electric levererar prover pa Full-SiC-krafthalvledarmoduler
av NX-typ for industriell utrustning

Bidrar till effektivare, mindre och littare industriell utrustning genom att minska intern induktans

och inforliva en SiC-krets

Full-SiC-krafthalvledarmoduler av NX-typ for industriell utrustning

TOKYO, 13 juni 2023 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att foretaget borjar

leverera prover pé sin nya Full-SiC-krafthalvledarmoduler av NX-typ for industriell utrustning den 14 juni.
Modulen, som minskar intern induktans och har en andra generationens SiC-krets, férvdntas bidra till
forverkligandet av effektivare, mindre och léttare industriell utrustning.

Krafthalvledare anvinds allt oftare for att omvandla elkraft extra effektivt och pé sé sétt bidra till att minska
koldioxidavtrycket i det globala samhéllet. Forvantningarna ar sérskilt hoga for SiC-krafthalvledare pa grund
av deras kapacitet att avsevart minska effektforlusten. Efterfradgan okar for hogeftektiva krafthalvledare med
hog stromkapacitet som kan forbattra effektiviteten i stromomvandling for komponenter som véxelriktare som

anvénds 1 industriell utrustning.
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Mitsubishi Electric borjade lansera krafthalvledarmoduler utrustade med SiC-kretsar 2010. Den nya modulen,
som har en SiC-krets med lag forlust och optimerad elektrodstruktur, minskar intern induktans med 47 %
jamfort med den befintliga foregangaren,’ vilket ger minskad effektforlust.

Utvecklingen av den hér SiC-produkten har delvis gjorts med stoéd av NEDO (New Energy and Industrial

Technology Development Organization) i Japan.
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Produktegenskaper

1) Optimerad elektrodstruktur och SiC-krets bidrar till effektivare, mindre och littare utrustning

- Elektrodstruktur optimerad med laminerade elektroder osv. for att uppna intern induktans pa 9nH,>
47 % lagre &n den for den befintliga modulen.

- Reducerad intern induktans ddmpar 6verspanning for att skydda utrustningen, vilket mojliggor snabb
omkoppling samtidigt som den sdnker omkoppling och strémavbrott.

- Andra generationens SiC-krets med lag forlust innehaller JFET (Junction Field-Effect Transistor)
dopningsteknik® for att minska effektforlusten med cirka 72 % jamfort med den befintliga modulen,’
vilket bidrar till effektivare utrustning.

- Minskad effektforlust bidrar till att minska varmealstringen, vilket mojliggér anvandning av mindre

och lattare kylare.

2) NX-typpaketets kompatibilitet gor att den nya modulen enkelt kan ersiitta nuvarande version
- Externa matt och stiftkonfigurationer ar kompatibla med modulen av NX-typ trots att en SiC-krets

inkluderats, vilket underléttar enkla byten som hjélper till att snabba upp utformningen av ny utrustning.

Niista steg
Mitsubishi Electric fortsitter att utdka sitt sortiment av krafthalvledarmoduler for att ytterligare bidra till

effektivare, mindre och lattare industriell utrustning.

Huvudspecifikationer

Typ FMF600DXE-34BN
Mairkspéanning 1700V
Markstrom 600 A
Isoleringsspéanning 4 000 Vrms
Anslutning 2-i-1
Matt (BxDxH) 62 x 152 x 17 mm
Provleverans Den 14 juni 2023
Miljomedvetenhet Overensstimmer med direktiven RoHS* 2011/65/EU och 2015/863/EU

Webbplats
https://www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/

! Jaimfort med 1 700 V/600 A NX-typ Si IGBT-modul i T-serien (CM600DX-34T) baserat pd métningar med Mitsubishi Electric-
faststéllda forhallanden

2 Nanohenry: enhet som uttrycker induktansens magnitud

3 Okar enhetsdensiteten genom att 6ka fororeningsdensiteten i JFET-omradet

4 Begrinsning av anvindning av vissa farliga dmnen i elektrisk och elektronisk utrustning
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Om Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har mer dn 100 ars erfarenhet av att tillhandahéalla
tillforlitliga och hogkvalitativa produkter och &r en erkénd global ledare inom tillverkning, marknadsforing
och forsdljning av elektrisk och elektronisk utrustning som anvidnds i behandling av information och
kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-,
transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric berikar samhillet med teknik i enlighet med foretagets
motto, “Changes for the Better”. Foretaget noterade en omséttning pa 5 003,6 miljarder yen (37,3 miljarder*
dollar) under rdkenskapsaret som avslutades den 31 mars 2023. Mer information finns pé
www.MitsubishiElectric.com

* Amerikanska dollarbelopp har omvandlats fran yen med kursen ¥134=1 USD, den ungeférliga kursen pa

Tokyobdrsen den 31 mars 2023.
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